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Sintese de poés e filmes finos de (Lal-xGdx)2Mo0209 pelo método dos precursores
poliméricos.
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Este trabalho descreve a sintese de pds e filmes finos de LAMOX (Lal-xGdx)2Mo0209,
0 < Gd3+ < 0.15, preparados através de variagdes na rota dos precursores poliméricos,
afim de se obter um material homogéneo (especialmente filmes). A substituicdo parcial
do ion La3+ pode estabilizar a fase de alta condutividade a temperatura ambiente. A
obten¢do de um material homogéneo ¢ extremamente dificil, uma vez que ocorrem
problemas durante sua sintese devido a reducao e precipitagdo do Mo. A caracterizagao
do material foi feita através de difratometria de raios X (DRX) e microscopia eletronica
de varredura (MEV) e célculos dos parametros de rede. Com a adicdo de Gd+3 foi
observado uma melhor defini¢do nos picos de DRX (indicativo de estabiliza¢do da fase
&#61538;) e redugdo dos parametros de rede. Observou-se que o limite de solubilidade
estd em torno de 10% em mol. As micrografias mostraram filmes continuo e densos.

18° CBECiMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciéncia dos Materiais, 24 a 28 de Novembro de 2008, Porto de Galinhas, PE, Brasil.
3010



